Zeer, zeer eenvoudig, dit schake-
lingetje en echt bedoeld voor experi-
menteerlustigen die graag eens
wat met infrarood, of met VFET's
willen knutselen. Of — nog beter —
met allebei, want daar gaat het hier
om.

Het schema toont een infrarood-
zender in zijn allersimpelste, meest
elementaire vorm, Die eenvoud is
mogelijk door het gebruik van een
VFET. Omdat er bij FET's, anders
dan bij bipolaire transistoren, een
mooi lineair verband bestaat tussen
ingangsspanning en uitgangsstroom,
volstaat het om aan de gate een laag-
frekwentsignaal toe te voeren en in
de drain-leiding een infrarood-LED
op te nemen. De intensiteit van het
door de LED geproduceerde infra-
rode licht gaat dan keurig variéren in
het ritme van de aangelegde LF-
spanning en daarmee is de zender dus
een feit.

Ter verhoging van de levensduur van
de infrarood-LED, is door toevoeging
van een transistor een stroom-
begrenzing gekonstrueerd die de
maximale drainstroom van de FET
beperkt tot zo’n 60 mA. Zou die
stroom verder willen stijgen, dan

Bij een zender hoort een ontvanger.
Daarom hier een infrarood-ontvanger,
speciaal bedoeld als tegenspeler van
de zoéven beschreven supersimpele
zender. Ook hier weer een maximum
aan eenvoud en dus ook hier weer
toepassing van een VFET.

Het op de infrarood-fotodiode (dat
mag overigens behalve de genoemde
BPW34 elk willekeurig type zijn)
vallende infrarode licht zal de span-
ning over R1 doen variéren. Dat
beinvloedt uiteraard de gate-instelling
van de VFET en daardoor zal de
drainstroom op en neer gaan
schommelen in het ritme van de
modulatie van het ontvangen infra-
rode licht. Met een koptelefoon kan
die  modulatie direkt  worden
beluisterd.

De ver doorgevoerde eenvoud heeft
natuurlijk ook zijn nadelen. Zo
zullen bijvoorbeeld zich in de buurt
bevindende brandende gloeilampen
als brom hoorbaar worden. In een
rustige omgeving is echter redelijke
ontvangst over enkele meters
mogelijk, welke afstand nog kan
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wordt de spanning over R2 zo hoog
dat T2 gaat geleiden en de gate van
de FET dientengevolge wordt kort-
gesloten naar massa.

Het toegevoerde laagfrekwent-modu-
latiesignaal dient voor volle uit-
sturing van de zender een waarde te
hebben van rond 250 mVeff. Pot-
meter P1 wordt bij kortgesloten
ingang z0 ingesteld dat over R2 een
spanning van 0,3 volt wordt gemeten
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(drainstroom 30 mA).

Noch het gebruikte type VFET,
noch het type infrarood-LED is
bijzonder kritisch. In het schema zijn
dan ook verschillende typen vermeld.
Bij onvoldoende ‘‘zendvermogen’’
kunnen indien gewenst ook meerdere
infrarood-LED’s in serie worden
geschakeld.
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worden vergroot door het gebruik
van lenzen en andere optische hulp-
middelen. Kortom, als men toch
eenmaal een paar infrarood-LED’s en
een fotodiode heeft liggen, dan is er

eigenlijk geen enkele reden te
bedenken  waarom men deze
zend/ontvang-kombinatie niét zou

bouwen; het geheel zit in een vioek
en een zucht in elkaar, het werkt
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echt en er kan leuk mee geéxperi-
menteerd worden.

Nog één ding: voor een goede
werking moet P1 z6 worden ingesteld
dat bij een volledig van alle licht afge-
schermde fotodiode, op de drain van
de FET exakt de halve voedings-
spanning wordt gemeten.
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